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Бондаренко Н.О.

CPT-9019S-SMT-TR CUI Devices 
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C10

Кіл. Примітки

П'єзоелементи
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в. 
№

C6

C7-C9

C1

1

КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, КЕОА, 
ДК-91

Бондаренко Н.О.
Розраб.
Перев.

№ докум.

Н.контр.
Затв.

Інв
. №

 п
од

л.

Котеленець Ю.С. Літ.

Пі
дп

. і
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ат
а

Лисенко О.І.

BQ1

C12

C13

Конденсатори

0805 25 В 1 мкФ 10 % X7R Yageo

0805 25 В 22 мкФ 10 % X7R Yageo

0603 50 В 4,3 пФ 0,25 пФ C0G. NP0 Yageo

0805 25 В 0,1 мкФ 10 % X7R Yageo

C14

C15

C16

C17,C18

0805 25 В 1 мкФ 10 % X7R Yageo

0805 25 В 0,1 мкФ 10 % X7R Yageo

0805 25 В 10 мкФ 10 % X7R Yageo

0805 25  В 0,1 мкФ 10 % X7R Yageo

0805 25 В 0,1 мкФ 10 % X7R Yageo

0805 25 В 1 мкФ 10 % X7R Yageo

0805 25 В 0,1 мкФ 10 % X7R Yageo

0805 25 В 22 мкФ 10 % X7R Yageo

0805 25 В 0,1 мкФ 10 % X7R Yageo 1

1

1
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ДК91.463272.001 ПЕЗ

Система контролю часу з додатковими 
функціями

Перелік елементів

Admin
Штамп
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Мікросхеми

DA2 MT3608 Aerosemi 

DD1

DA4 FS8205 Fortune Semiconductor

Кіл. Примітки

DA1 LD39050PU33R STMicroelectronics 1

1

DA3 TP4056 Evelta 1

DD2 PCF8574AT NXP Semiconductors 1

1

DA5 DW01A Shenzhen Fuman Elec 1

DD4 DHT11  Aosong Electronics Co., Ltd. 1

STM32F302R8T6 STMicroelectronics 1

DD3 ESP8266 Espressif Systems 1

Символьні індикатори

Пі
дп

. і
 д

ат
а

HG1 ERM2004SYG-2 EastRising 1

Котушка індуктивності

Інв
. №

 д
уб

л. L1 SLF7055T-220M1R7-3PF TDK Corporation 1

Резистори

R1, R2 0805 0,25 Вт 1 кОм 5 % Yageo 2

1

R6

1

R4 0805 0,25 Вт 2 кОм 5 % Yageo 1

0805 0,25 Вт 14.7 кОм 5 % Yageo

0805 0,125 Вт 10 кОм 1 % Yageo

0805 0,25 Вт 100 Ом 5 % Yageo

R5 0805 0,25 Вт 1,2 кОм 5 % Yageo

R7

R8

2

1

1

ДК91.46.3272.001 ПЕ3
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0805 0,25 Вт 1 кОм 5 % Yageo 1
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R9-R13 0805 0,25 Вт 10 кОм 5 % Yageo 5
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Резистори

R15 0805 0,25 Вт 220 Ом 5 % Yageo

Кіл. Примітки

R14 1206 0.25 Вт 5 кОм 1 % Yageo 1

1

R16 0805 0,125 Вт 4,7 кОм 5 % Yageo 1

RP1 3310Y-001-103L Bourns Inc. 1

Потенціометри

Перемикачі

SB1-SB5 TL3302BF260QJ E-Switch 5

SB6 R1966ABLKBLKFR E-Switch 1

Пі
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SB7 TL3330AF260QG E-Switch 1

Діоди

Інв
. №

 д
уб

л. VD1 MBR0520 Onsemi 1

VD2 LTST-C191KRKT Lite-On Inc. 1

VD3 LTST-C193TGKT-5A Lite-On Inc. 1

VD4 SS34 TAITRON 1

2

Транзистори

VT1, VT2 S8050 MDD

3
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Роз'єми

XS1 10118192-0001LF Amphenol ICC (FCI)

ZQ1

Кварцові резонатори

Кіл. Примітки

XP1, XP2 PLS-2 Ningbo Zhenqin Electronic 2

1

ABS25-32.768KHZ-6-T Abracon LLC 1
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